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Introducao

A absorgcéo da radiagdo ultravioleta (UV) proveniente
do sol é necesséria para inibir a fotodegradacédo de
sistemas biolégicos, pigmentos, polimeros,
revestimentos, corantes e alimentos. Atualmente,
filmes finos a base de 6xidos de titdnio e zinco tém
sido alvo de estudos devido a sua eficiente absorcéo
na regido UVA e UVB', e também & propriedades
importantes como transparéncia e estabilidade térmica.
Tendo em vista a sua alta absortividade no UV, tem-se
que a associacdo de CeO, ao sistema ZnO-TiO, é
capaz de aperfeicoar suas propriedades e sua
aplicabilidade no revestimento de superficies que
necessitem de protecdo solar’. Assim, esse trabalho
visa ao preparo de 6xidos mistos de Zn, Ti e Ce para
possiveis aplicagdes como revestimentos. Os sélidos
foram sintetizados pelo método solvotermal® e, em
seguida, calcinados a 900 °C. Posteriormente, tais
materiais foram incorporados em filmes finos
inorgéanicos e hibridos por Dip-Coating.

Resultados e Discussao

Analises de MEV-EDS foram utilizadas para confirmar
a formagdo de um solido nanoestruturado e a
distribuicio homogénea do mesmo no material obtido.
Determinou-se o tamanho médio das particulas através
de espalhamento dindmico de luz — Figura 1.
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Figura 1. Imagens de MEV e de mapeamento do
material por EDS; Espalhamento dindmico de luz.

A partir do difratograma de raios-X do sdlido produzido,
Figura 2, verifica-se que o material possui alto grau de
cristalinidade. Andlises térmicas revelaram que o
sistema passa por um processo exotérmico sem
variagcdo de massa por volta de 850 °C, relacionado a
uma mudanca na fase cristalina do composto.
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Figura 2. Difratograma de raios-X e analise térmica do
p6 obtido.

O produto final apresentou banda de absor¢do mais
larga do que a observada para a solugdo pré-sintese -
Figura 3, e a faixa de absorgcdo mostra que o bandgap
dos oxidos produzidos € correspondente a radiacao
solar na regido UVA/UVB (280 a 400 nm), responsavel
por causar danos na pele e em outras superficies.
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Figura 3. Espectros de absor¢édo no UV-Vis do material
obtido.
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Figura 4. Imagens dos filmes finos produzidos e
espectros de absor¢do no UV-Vis para cada camada
de filme depositada no vidro.

Conclusodes

Os 6xidos mistos nanoestruturados contendo Zn, Ti e
Ce apresentaram alta absortividade no UV, além de

possuirem elevado grau de organizagcdo e
homogeneidade em suas particulas, possibilitando a
aplicacdo destes materiais em revestimentos que
visam a protec¢éo solar.
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